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본  내  상  치스크린에  것 다. 본  측 에 지시 물체가 택  는 

리 ; 상  리  타측 에 비 는  극; 상   극  에 상  지시 물체가  

생 는 량  변  감지 여 치  악 는 ; 그리고 상  에  악  치  달

아 상  치 보에 라 그에 당 는 동  수 는 앙처리 치  포 여 루어지는 치스크

린  공 다.
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특허청  

청  1 

측 에 지시 물체가 택  는 리 ;

상  리  타측 에 비 는  극;

상   극  에 상  지시 물체가  생 는 량  변  감지 여 치  악

는 ; 그리고

상  에  악  치  달 아 상  치 보에 라 그에 당 는 동  수 는 앙

처리 치  포 여 루어지는 치스크린.

청  2 

1 에 어 ,

상   극  미리 약  어 에만   특징  는 치스크린.

청  3 

1 에 어 ,

상   극  ITO(Indium Tin Oxide)  루어짐  특징  는 치스크린.

청  4 

1 에 어 ,

상   극   도   루어짐  특징  는 치스크린.

청  5 

1 에 어 ,

상   극   막 태   후, 상  리 에 착  특징  는 치스크린.

청  6 

1 에 어 ,

상   극  비  리  상 지 치  스  에 비 , 상   극  상  지

도  상  스  과 상  리  타측  상  도  치 고, 비 도  재  양 에

여 결  특징  는 치스크린.

  

 상  

     

         는 술  그 야  래 술

본  치스크린에  것 , 욱 상 게는 내  상  치스크린에  것 다. <12>

, (capacitive) 식  치스크린 (touch screen panel)  리  체에 도  <13>

막 도포 여 상  리  체  도  물체  변 시킨 후, 상  같  막  에 과 같

도  물체  여  , 그 지   량(capacitance) 변  감지   치  악

게 다. 

그리고, 러  치스크린  별도  컨트 러(controller)  여 컴퓨  같  연산 치에 연결<14>

여 사 고, ,  편리   여  니  같  스 (display)   
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에 착 어 사 다. 

도 1  래  치스크린   나타낸 단 도 다.<15>

도 1에  보는  같 , 니  같  상 시 치(200)  스  에는  상  리 (120)  <16>

착 고, 상  리 (120)  측 에는  극(110)  막 다. 

그리고, 상   극(110)  지 않  상  리 (120)  타측  상  상 시 치(200)  스<17>

 에 착 다. , 상  리 (120)  타측 과 상  상 시 치(200)는 양 에 착 가 도포  양

 (140)에  착 고, 상  리 (120)과 상  상 시 치(200)  사 에는 공 층(190)  

다. 

또 , 상   극(110)에는 량  감지 는 (미도시)가 연결 고, 상   극(110)에 과 같<18>

지시 물체(300)가  상   극(110)에  생 는 량 변  상  에  감지 여 그에

 어가 루어진다. 

그러나, 상술  래  치스크린  다 과 같  문  었다. <19>

첫째, 도  물체가 는 에  극   상   극   게 , <20>

 여 날카 운 물질 등에 거나  격에  는 문  었다. 그리고, 상   

극   상  지시 물체   여 에  식  시킬 수 , 에 라 동  생  수

고, 심  경우 사  가능 지는 상태  래 는 문  었다. 

째, 라 , 상   극  보  여 상   극 에 별도  강  도포 고 나, <21>

여 공  늘어나고 복  지는 문  었다.

째,  실  치스크린 사  처럼  특  만  어 여 사 에도 고, 상  <22>

극  리  체에  재료비가 상승 게 고, 그  여  단가도 아지는 문  

었다. 욱 ,  상  리  체에  상   극  든 치 보  계산  는 고 능

ADC(Analog to Digital Converter)  CPU가 게 어 컨트 러  가 어 고, 가격 감  어

운 문  었다.

         루고  는 술  과

상  같  문  결  여,  본   내  상  치스크린  공 는  것  <23>

다.

       

상   달  여, 본  측 에 지시 물체가 택  는 리 ; 상  리  타<24>

측 에 비 는  극; 상   극  에 상  지시 물체가  생 는 량  변

 감지 여 치  악 는 ; 그리고 상  에  악  치  달 아 상  치

보에 라 그에 당 는 동  수 는 앙처리 치  포 여 루어지는 치스크린  공 다.

여 , 상   극  미리 약  어 에만   람직 다.<25>

그리고, 상   극  ITO(Indium Tin Oxide)  루어짐  람직 다.<26>

또 , 상   극   도   루어짐  람직 다.<27>

그리고, 상   극   막 태   후, 상  리 에 착  람직 다.<28>

또 , 상   극  비  리  상 지 치  스  에 비 , 상   극  상<29>

지 도  상  스  과 상  리  타측  상  도  치 고, 비 도  재  양

에 여 결  람직 다.

, 상   체  실  수 는 본  람직  실시  첨  도  참 여 <30>

다.

도 2는 본  실시 에  치스크린  나타낸 도 다.<31>

도 2에  보는  같 , 상  치스크린  리 (20),  극(10), (50) 그리고 앙처리 치(8<32>
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0)  포 여 루어짐  람직 다. 여 , 상  리 (20)  측 에는 상   극(10)  비 고,

상   극(10)  량  변  상  (50)에  감지 여 치  얻어내 상  앙처

리 치(80)에 다. 

, 상   극(10)  상  리 (20)  측 에 미리 약  어 에만  다. 그<33>

리고, 상  리 (20)  타측   는  룸 , 상   극(10)    

격에  상  지  수 다.

상 ,  상  상  리 (20)  측 에는 약  어 에 여  상   극(10)<34>

다. 여 , 상   극(10)  도  물질  ITO(Indium Tin Oxide) 또는  도   루

어짐  람직 다.

그리고, 상   극(10)에  생 는 량  변  측  여 상   극(10)에는  <35>

(60)  연결 는 , 단 가 상  각  극(10)에 연결   (60)  타단 는 FPC(Flexible Printed

Circuit) 블(65)에 연결 다.

여 , 상   (60)  실  (silver pattern)  루어짐  람직 다. , 상   극(1<36>

0)과 같  도체 는 수  Ω ~ 수 kΩ 지   스  가지고  문에  스

특  낮  상  실   , 상   극(10)에  상  FPC 블(65) 지 연결  감

도  지  수 다.

그리고, 상  FPC 블(65)  단 는 (50)  연결  람직 ,  통 여, 상   극(10)에<37>

 생 는 량  변 는 상  (50)에  감지  수 다. 

상  (50)에 는 링  통 여 감지  량  변  신   생  상   극(10)<38>

치  악 게 다.

 생  상   극(10)  치는  또는 TTL  태  변  후 1처리 치(54)  보내<39>

 통신에  통신  변 고, 신 (70)  통 여 앙처리 치(80)  다.

그리고, 상  앙처리 치(80)에 는  생  상   극(10)에 약  보에 라 그에 당 는<40>

어  게 다.

여 , 상   극(10)  약  어 에만  , 상   극(10)  치 <41>

보  달 고 어 는 상  (50), 상  1처리 치(54) 그리고 상  앙처리 치(80)  같  컨트

러  가 루어질 수 다.

도 3  본  실시 에  치스크린   나타낸 단 도 다.<42>

도 3에  보는  같 , 상  리 (20)  측 에는 상   극(10)  비 다. 여 , 상  <43>

극(10)  ITO(Indium Tin Oxide) 또는  도   루어짐  람직 다. 

그리고, 상   극(10)  상   극(10)   상  리 (20)  착 는 상 시 치(200) <44>

스  에 시 는 츠 뉴 튼  치  크 에 도  상  리 (20)에 택  

람직 다. 

, 상  상 시 치(200)  스  에  보  에 당 는 치에만 도  택<45>

상   극(10)  ,  에 지  극(10)  비 는 것  지 어 재료비가

감 고, 단가  낮  수 다.

또 , 상   극(10)  상  리 (20)  약  어 에만  상  상 시 치(200)<46>

 상  리 (20) 만  통 여 달 는 시 내  가  수 다. 그리고  통 여, 상  상 시

치(200)  스     색 도(color temperature)가 본래 상과 동 게 곡  없  달

 수 다.

물 , 상   극  도    태   후, 상  리  약  어 에 착 는 것<47>

도 가능 다. , 상   극  상  리  약  어 에 는 상  각각 어 

착 거나, 상  각 어 에 는 상   각  극  나   어 상  리

에 착 는 것도 가능 다.
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편, 상   극(10)   리 (20)  상  상 시 치(200)  스  에 비 다. ,<48>

상  리 (20)  상   극(10)과 상  상 시 치(200)  스   도  치  람

직 다. 

그리고, 상  리 (20)과 상  상 시 치(200)는 양 (40)에 여 결  람직 다. 여 ,<49>

상  양 (40)는 상   극(10)  량  변 시  동  생 는 것  지 도  비 도

재  루어짐  람직 다.

또 , 상  양 (40)는 상   극(10)  상  상 시 치(200)  스  에 여  등<50>

 상 지 않도  상   극(10)보다 껍게  람직 다.

상  양 (40)는 상  리 (20)과 상  상 시 치(200)  가 리  라 비  람직 다. <51>

 통 여,  상  리 (20)  측 과 상 상 시 치(200)  스  과  사 에는 공 층(air<52>

gap)(90)   람직 , 상  공 층(90)   지나 염물질   차단 여 상   

극(10)  보  수 다.

 같 , 상   극(10)  상  리 (20)  내측에 , 상  지시 물체(300)가 게 는<53>

 상   극(10)  지 않  상  리 (20) 측  다. 라 , 상  에  생

 수 는 어     격 그리고 지  같  물질  보  수 다.

도 4는 본  실시 에  치스크린  동원리  나타낸 상태도 다. <54>

도 4에  보는  같 , 상  각  극(10)  상  (60, 도 2 참 )  상  FPC 블(65, 도<55>

2 참 )에  상  (50) 내  아날 그 지  변 (ADC)(52)  연결  람직 다.

편, 상  리 (20)  통 여 상  각  극(10)에  들에  (30)  고,<56>

상  리 (20)  에 상  지시 물체(300)가 게 , 에 당 는  극(10)

 생  (Q)가 상  지시 물체(300)  통 여 지  동 게 다. 여 , 상  지시 물체(300)는

체  같  도  물체  미 다.

라 , 상  당  극(10)  량(capacitance)  변 가 생 게 고, 러  변 는 Cs <57>

 량  변 시키게 다. 그리고,  변  신 는 상  아날 그 지  변 (ADC)(52)에  양

어 당  극(10)   여  감지 다.

, 상   극(10)  약  어 에  , 각  극(10) 간에는  <58>

지 않거나 약  만   수 다.

에 라, 상  리 (20)  에  상  지시 물체(300)가 당 는  극(10)보다 크 라도<59>

당  극(10)  량 변 가 가  크게 어날 수 므 , 사  도  다 게 다   극

(10)  량  변 시  동  생 는 것  지  수 다.

상   같 , 본  상술  특  람직  실시 에 지 아니 , 청 에  청<60>

는 본  지  어남 없  당   는 술 야에  통상  지식  가진 에  다양  변

 실시가 가능 고 러  변  본  에 다.

     과

상 에   본 에  치스크린  과   다 과 같다.<61>

첫째, 지시 물체가 는 리   에  극   상   극   <62>

지 않게 ,  여 상   극  날카 운 물질 등에 거나  격  보 어

내  가  수 다.

째, 상   극  착 는 상 시 치 스  에 시 는 츠 뉴 튼과 같  미리 약<63>

 어  치  크 에 도  상  리 에  재료비가 감  수 , 생산 공

 단순  수 어 단가  낮  수 다.

째, 상   극  개 가  상   극  량 변  감지 고, 치  생<64>

  연산  게 루어질 수 어  실   컨트 러    단순 가 가능  질 수
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다.

도  간단  

도 1  래  치스크린   나타낸 단 도.<1>

도 2는 본  실시 에  치스크린  나타낸 도.<2>

도 3  본  실시 에  치스크린   나타낸 단 도. <3>

도 4는 본  실시 에  치스크린  동원리  나타낸 상태도.<4>

<도  주  에   ><5>

10,110:  극                   20,120: 리<6>

30:                           40,140: 양<7>

50:                           60:  <8>

65: FPC 블                      70: 신<9>

80: 앙처리 치                    90,190: 공 층<10>

200: 상 시 치                   300: 지시 물체<11>

도

    도 1
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    도 2

    도 3
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    도 4

- 8 -

공개특허 10-2008-0043414


	문서
	서지사항
	요 약
	대표도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4




문서
서지사항 1
요 약 1
대표도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 2
 발명의 상세한 설명 2
  발명의 목적 2
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 2
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 3
  발명의 구성 3
  발명의 효과 5
 도면의 간단한 설명 6
도면 6
 도면1 6
 도면2 7
 도면3 7
 도면4 8
